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Bipolarnﬁgfgziowy ukiad scalony TTLPS'pelni funkcje
binar ekodera 1 = 8 systemu mikroproocesorowego
wy. ujgoego jednostke centralng MCY 7880N,
mote byé utyty do rozszerszenia systemu mikro-
cesorowego sawlerajgoego bramy Wejdgle/WyJjfole
coraz zestawy pamigol £ wejdoiem zezwalajgoym aktyw-
nym w stanie niskim, Jedno z oémiuwyj$é ukladu prze-~
@ ' ohodzi w stan niski wiedy, gy ustawione zostang w od-

_Powiedni sposédb wezystkie 3 wejéola zezwalajgoe /31 ’
32, 33/ ggodnie z tabelg prawdy,

Usycie trzech wejé6 zezwalajgoych umozliwia Zatwe
rozezerzenie systemu mikroprocesorowego.

Dla bardzo duzych systeméw dekodery UCY 745405 mo~
8a byé lgczone kaskadowo w ten sposdb, e ;]eden de-
koder steruje osiem mat?pnych.

Uktad wyprowadzen

U ‘ Opis wyprowadzeh

ol Bl = BB EE E

GND

UCY 74S405N
Dekoder binarny 1 z 8

MSt TTL-S

Obudowa CE T

Ucc. Agi Ay, Ag~ wejicia adresawe
E.E, E3 ~ wejscia zezwalajgce
Op 0g+07 — wyjbcia

Uec — zasilanie (+5 V)

04 GND - masa(0V)

Schemat logicany
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Tabela prawdy

Wejécia '
Wejéola adresowe zezwala jace : Wyldoia
Ag Ay A, B B Byl 0 0 0, 05 0 05 0 0
o o0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
i - 0 0 1] 0 1 1 0 1 1 4 1 1 1
0o 4 0 0 ° 1 11 0 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 x| 1 1 1 0 1 1 1 "
o0 0 1 0 ] 1 1 1 1 1 ] 1 1 1
1 ] 1 ] 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
o 1 1 0 0 1 11 1 1 1 1 0 1
11 1 0 0 1 101 1 1 11 0
X x x | o 0 0 11 1 11 1 1 1
X X X 1 0 0 11 1 1 1 1 1
X X X Q 1 0 1 1 1 1 1 1 1
) IR ¢ X 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
) S ¢ X A 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O ¢ b ¢ 0 1 1 11 1 1 171 1 1
X X X 1 L R 1 1 1 1 1 1 1
Parametry dopuszczaine
Oznaczenie Nazwa Jedn, Wartodé
min max

Ucc Napieoie gasilania A =0,% 7

Uy Fapigole wejSciowe v -1 549

I, Prad wyjéoliowy mA : 125

tamb Temperatura otoczenia w orasie -%¢ 0 +70

m pracy

tstg Temperatura prrechowywania °a -55 ' +129

B Rerystancja termiczna X/ . 100

thl-n zlaoze otooczenie :

ty Temperatura zlgoza % +150
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Parametry charakterystyczne statyczne

[Ugg = 3 V £3%; tg = 0 + +70%/

Oznaozenis Nazwa Jedn. Wartosé Warunki
min max pomiaru
'IIL Prgd wejdciowy w stanie mA 0,2% ch = 5,25V
niskim Up = 0,45V
I Prad wejsolowy w stanie BA 10 Uny = 5525 V
IH ' co
wysokim Oy = 5,25 ¥
”UiL Uj)emne napigole wejsdolowe v 1 "ac = 4,75 ¥
-II = 5 mA
Ugy, Napigole wejdcilowe v 0,85
w stanie niskim
UIH Naplgole wejdoiowe v 2
w stanie wysokim
U, '/ | Rapigole wyjdciowe v 0,45 | U, = 4,75 ¥
oL w etgnie niskim ' cc !
. IOL = 10 mA
U Napigole wyjdciowe v 294 10,0 =
on w otanie wysokim - o = ©7> ¥
Tog = =15 mA
~Tog Zwarolowy prgd wyjéoiowy mA 40 120 ch'. 5V
Uy =0V
on1/ Rapigole wyjdoiowe w stanie A J 0,8 U,.=5%7Y
niskim przy zwigksrzonym ce 0 )
oboigteniu Iop, =40 ma
ICC Prgd zasilania mA 70 UCG = 5,25 V

1/ Dla ustawisnia wyjsé 00 = 0? w stanie niskim nalegy wymusié sygnaly zgodnie
%z tabelsg prawdy.

Parametry charakterystyczne dynamiczne /O = 5 Vi 400 - 0 + +70%/

Ognaczenle Nagzwa Jedn. Wartodé Warunki pomiaru
min max. .
t Opdéénienie sygnalu ns 18 Amp)
- _ mplituds sygnaiu
L wyléciowego we jSolowego 2,5 ¥
e uzg%ggen sygnaldw
wa jSoiowych
L, ) Lowy ns 18 Czae narastania 1
opadania tr zt‘ =5 ns
pomiedey 1 V 1 2 v
t Ay + A,, B, + B - i -
+ 0 2* 4 T B3 ns , 18 Pomiar ozueéw na
L posiomie 1,5 ¢
. ns 18 |0y = 30 pp, R, - 1908
H2 - 2 kQ
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Zaleinotci czosowe pomiqdzy sygnato-

mi wejiciowymi i wyjiciowymi Obcigtedie wﬁu pomiarawych
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